E12652

Przewdd taczeniowy
VDOGX050MSS00,5H05STGHO05MSS
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Aplikacja

Konstrukcja styki poztacane
Wykonanie Przewdd zasilajacy, kodowanie L
Dane elektryczne

Napiecie zasilania V] 64 DC

Maks. catkowity prad [A]
obciazenia

16

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 139,8
Materiat PP
Odlewany materiat obudowy TPE
Materiat nakretki mosiadz, niklowany

Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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E12652

Przewdd taczeniowy
VDOGX050MSS00,5H05STGHO05MSS

Potaczenie elektryczne

Przewdd: 0,5 m, PUR, czarny, @ 11,3 mm; 5 x 2,5 mm2

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiat obudowy: TPE; Nakretka: mosigdz, niklowany; Styki: poztacane
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Potaczenie elektryczne - 2

Podtaczenie

_1 c
_2 2
_3 3¢
_4 4c

5 5¢

Potaczenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiat obudowy: TPE; Nakretka: mosigdz, niklowany; Styki: poztacane
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